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Figuur 1 
Transfer-karakteristiek 
van een OCMOS FET 


Figuur 2 

De ON-weerstand 
van de MOSFET in 
functie van de 
temperatuur 
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Opto-elektronica OCMOS FET's 


Eigenschappen en specificaties 


Naast de gebruikelijke optische koppelaars met primair een infra- 
rode LED en secundair een fotogevoelige transistor, hebben diver- 
se fabrikanten variaties op het thema “opto-coupler” op de markt 
gebracht. De bekendste zijn secundair voorzien van fotogevoelige 
thyristoren of idem triac's en worden nu reeds vaak toegepast. 
Door de Japanse halfgeleiderfabrikant NEC wordt sinds kort een 
nieuwe variant op de markt gebracht: OCMOS FET's. OCMOS 
FET is de afkorting van “Optical Coupled MOSFET” en deze 
onderdelen bestaan primair uit een infrarode LED en secundair uit 
een fotogevoelige MOSFET. 


MOSFET's zijn ideale elektronische schakelaars. In sper hebben 
zij een zeer hoge weerstand en een grote doorslagspanning. In 
geleiding wordt hun weerstand minimaal en de spanning over het 
geleidende onderdeel is verwaarloosbaar klein. In combinatie met 
de optische scheiding tussen aansturingscircuit en schakelcircuit 
ontstaan vrijwel ideale elektronische galvanisch gescheiden scha- 
kelaars. 


De transfer-karakteristiek die het verband geeft tussen stroom en 
spanning is getekend in figuur 1. Deze grafiek is opgesteld bij een 
stroom van 5 mA door de LED. Dit verband is dus kaarsrecht. Een 
OCMOS FET is een ideaal solid-state relais, met een transfer- 
karakteristiek die doet denken aan deze van een aloude mechani- 
sche schakelaar. 


Load Current (mA) 
ï 


Normalized to 1.0 at 
Ta= 25 °C 
Ir =5 mA, lL = 1 MA 
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Ambient Temperature (°C) 


Met een OCMOS FET kan men positieve en negatieve analoge 
spanningen schakelen. De vervorming van de schakelaar is van- 
wege de lineaire karakteristiek zo goed als te verwaarlozen. Der- 
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De ON-weerstand 


Schakeltijden 


Figuur 3 

De inschakeltijd in 
functie van de 
MOSFET-stroom 


Figuur 4 

De uitschakeltijd in 
functie van de 
MOSFET-stroom 











Opto-elektronica OCMOS FET's 


gelijke onderdelen zijn dus ideale schakelaars voor het geïsoleerd 
en/of op afstand in- en uitschakelen van audio- en video-signalen! 
De optische koppeling staat garant dat stoorsignalen niet tot het 
audio- of video-gedeelte doordringen. 


OCMOS FET's hebben zoals alle MOSFET’s een zeer lage ON- 
weerstand. De waarde van deze weerstand is in geringe mate 
afhankelijk van de temperatuur, zie de grafiek van figuur 2, waar 
dit verband in beeld wordt gebracht bij een LED-stroom van 5 mA. 
De ON-weerstand van een OCMOS FET varieert dus rond 1,0 Q, 
voor elektronische schakelaars een zeer lage waarde. 


Traditionele optische koppelaars hebben vrij lange schakeltijden. 
Ook de nieuwe OCMOS FET's zijn traag. In figuur 3 is de inscha- 
keltijd weergegeven. De LED in de optische koppelaar wordt nu 
gestuurd met een stroom van 10 mA, terwijl de MOSFET met een 
weerstand van 500 Q belast wordt. 
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Forward Current (mA) 


De inschakeltijd is dus vrij lang, maar deze grootheid is in belang- 
rijke mate afhankelijk van de stroom door de MOSFET. Hoe groter 
de stroom, hoe sneller de schakelaar schakelt! 

Ook de uitschakeltijd is vrij lang, zie figuur 4, maar deze grootheid 
is vrij constant en minder afhankelijk van de stroom door de 
MOSFET. 














Turn-off Time (ms) 





Forward Current (mA) 
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Conclusie OCMOS FET's zijn ideale onderdelen voor het schakelen en/of op 
afstand bedienen van analoge signalen. Het volstaat de OCMOS 
FET zo dicht mogelijk bij het te schakelen signaal op de print te 
zetten. De gelijkstroombesturing voor de primaire LED kan dan via 
een lange kabel aangevoerd worden. 


Type-overzicht 


Verschillende NEC levert 21 typen OCMOS FET’s, waaronder enkelvoudige en 
soorten dual exemplaren in standaard DIL en in SMA-uitvoering. Daarnaast 
zijn er ook typen leverbaar die een omschakel-functie hebben. 
Deze hebben een gemeenschappelijke ingang en twee uitgangen, 
waarvan de ene MOSFET normaal open is en de tweede MOSFET 
normaal gesloten. 


PS7111-2A 


Technische — Functie: 2 x AAN/UIT-schakelaar 
gegevens — Behuizing: 8-pens DIL 
— Aansluitgegevens: figuur 5 
— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 
— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 
— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 
— Gelijkspanning over MOSFET: 100 V maximaal 
— Gelijkstroom door MOSFET: 200 mA maximaal 
— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 
— Weerstand MOSFET: 10° Q min. in sper, 6,0 Q max. in geleiding 
— Inschakeltijd MOSFET: 0,4 ms maximaal 
— Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 
—lsolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Veftectief typisch 
— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 
—Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


Figuur 5 
Aansluitgegevens 
van de PS7111-2A 





PS7111L-2A 


Technische — Functie: 2 x AAN/UIT-schakelaar 
gegevens — Behuizing: 8-pens SMD 
— Aansluitgegevens: figuur 6 
— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 
— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 
— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 
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Figuur 6 


Aansluitgegevens 
van de PS7111L-2A 


Figuur 7 


Aansluitgegevens 
van de PS7112-1A 


Technische 


gegevens 


Technische 


gegevens 





Opto-elektronica OCMOS FET’s 


— Gelijkspanning over MOSFET: 100 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 200 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° Q min. in sper, 6,0 Q max. in geleiding 
— Inschakeltijd MOSFET: 0,4 ms maximaal 

— Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—lsolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Veftectief typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 
—Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 





PS7112-1A 


— Functie: 1 x AAN/UIT-schakelaar 

— Behuizing: 6-pens DIL 

— Aansluitgegevens: figuur 7 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 100 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 200 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 109 Q min. in sper, 6,0 Q max. in geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 0,4 ms maximaal 

—Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—lsolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Veffectief typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

—Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


PS7112L-1A 


— Functie: 1 x AAN/UIT -schakelaar 
— Behuizing: 6-pens SMD 
— Aansluitgegevens: figuur 8 
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Figuur 8 
Aansluitgegevens 
van de PS7112L-1A 


Technische 
gegevens 


Figuur 9 
Aansluitgegevens 
van de PS7113-1A 
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— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 100 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 200 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 LA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° Q min. in sper, 6,0 Q max. in geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 0,4 ms maximaal 

— Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—|solatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Vegecter typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

— Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 





PS7113-1A 


— Functie: 1 x AAN/UIT-schakelaar 

— Behuizing: 6-pens DIL 

— Aansluitgegevens: figuur 9 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 100 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 350 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 HA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° Q min. in sper, 2,5 Q max. in geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 3,0 ms maximaal 

— Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—lsolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Vefrectief typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

— Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 
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Figuur 10 


Aansluitgegevens 
van de PS7113L-1A 


Figuur 11 


Aansluitgegevens 
van de PS7113-2A 
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PS7113L-1A 


— Functie: 1 x AAN/UIT-schakelaar 

— Behuizing: 6-pens SMD 

— Aansluitgegevens: figuur 10 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 100 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 350 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° Q min. in sper, 2,5 Q max. in geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 3,0 ms maximaal 

— Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—Ísolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Vefrectief typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

—Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


PS7113-2A 


— Functie: 2 x AAN/UIT-schakelaar 

— Behuizing: 8-pens DIL 

— Aansluitgegevens: figuur 11 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 100 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 350 mA maximaal 

—Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10% Q min. in sper, 2,5 Q. max. in geleiding 

—Inschakeltijd MOSFET: 3,0 ms maximaal 

— Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—lsolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Veftectief typisch 
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Figuur 12 
Aansluitgegevens 
van de PS7113L-2A 


Figuur 13 
Aansluitgegevens 
van de PS7122-1A 


Technische 
gegevens 
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— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 
— Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


PS7113L-2A 


— Functie: 2 x AAN/UIT-schakelaar 

— Behuizing: 8-pens SMD 

— Aansluitgegevens: figuur 12 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 100 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 350 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 HA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° 9 min. in sper, 2,5 Q max. in geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 3,0 ms maximaal 

—Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—lsolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Vefsectier typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

—Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


PS7122-1A 


— Functie: 1 x AAN/UIT -schakelaar 

— Behuizing: 6-pens DIL 

— Aansluitgegevens: figuur 13 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 200 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 200 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 
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Figuur 14 
Aansluitgegevens 
van de PS7122L-1A 


Technische 
gegevens 
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— Weerstand MOSFET: 10° Q min. in sper, 5,0 Q max. in geleiding 
— Inschakeltijd MOSFET: 2,0 ms maximaal 

—Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

=lsolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Vegectief typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

— Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


PS7122L-1A 


— Functie: 1 x AAN/UIT -schakelaar 

— Behuizing: 6-pens SMD 

— Aansluitgegevens: figuur 14 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 200 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 200 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° Q minimaal in sper, 5,0 Q maximaal in 
geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 2,0 ms maximaal 

—Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—lsolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Vegectier typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

— Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 





PS7122-2A 


— Functie: 2 x AAN/UIT -schakelaar 

— Behuizing: 8-pens DIL 

— Aansluitgegevens: figuur 15 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 200 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 200 mA maximaal 

—Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° Q minimaal in sper, 5,0 Q maximaal in 
geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 2,0 ms maximaal 
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—Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 
—lsolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Vettectief typisch 
— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 
—Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


Figuur 15 
Aansluitgegevens 
van de PS7122-2A 








PS7122L-2A 


Technische — Functie: 2 x AAN/UIT-schakelaar 
gegevens — Behuizing: 8-pens SMD 

— Aansluitgegevens: figuur 16 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 200 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 200 mA maximaal 

—Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 HA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° Q minimaal in sper, 5,0 Q. maximaal in 
geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 2,0 ms maximaal 

—Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—Ísolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Vefsectief typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

— Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


Figuur 16 
Aansluitgegevens 
van de PS7122L-2A 





PS7141-1A 


Technische — Functie: 1 x AAN/UIT-schakelaar 
gegevens —Behuizing: 6-pens DIL 
— Aansluitgegevens: figuur 17 
— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 
— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 
— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 
— Gelijkspanning over MOSFET: 400 V maximaal 
— Gelijkstroom door MOSFET: 150 mA maximaal 
— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 LA maximaal 
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— Weerstand MOSFET: 10° Q min. in sper, 30 Q max. in geleiding 
— Inschakeltijd MOSFET: 1,0 ms maximaal 

—Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—Ísolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Vettectief typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

— Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


Figuur 17 
Aansluitgegevens 
van de PS7141-1A 





PS7141L-1A 


Technische — Functie: 1 x AAN/UIT-schakelaar 
gegevens — Behuizing: 6-pens SMD 

— Aansluitgegevens: figuur 18 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 400 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 150 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° Q minimaal in sper, 30 Q. maximaal in 
geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 1,0 ms maximaal 

— Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—lsolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Veftectief typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

—Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


Figuur 18 
Aansluitgegevens 
van de PS7141L-1A 





PS7141-1C 


Technische —Functie: MOSFET 5/6: normaal open MOSFET 7/8: normaal 
gegevens gesloten 
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— Behuizing: 8-pens DIL 

— Aansluitgegevens: figuur 19 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 400 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 150 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 LA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 109 Q minimaal in sper, 30 Q maximaal in 
geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 1,0 ms maximaal 

—Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—lsolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Veftectief typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

— Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


Figuur 19 
Aansluitgegevens 
van de PS7141-1C 





PS7141L-1C 


Technische —Functie: MOSFET 5/6: normaal open MOSFET 7/8: normaal 
gegevens gesloten 
— Behuizing: 8-pens SMD 
— Aansluitgegevens: figuur 20 
— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 
— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 
— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 
—Gelijkspanning over MOSFET: 400 V maximaal 
— Gelijkstroom door MOSFET: 150 mA maximaal 
— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 LA maximaal 
— Weerstand MOSFET: 10% Q minimaal in sper, 30 Q maximaal in 
geleiding 
— Inschakeltijd MOSFET: 1,0 ms maximaal 
—Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 
—lsolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Veftectief typisch 
— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 
—Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


Figuur 20 
Aansluitgegevens 
van de PS71411L-1C 
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Figuur 21 
Aansluitgegevens 
van de PS7141-2A 
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Figuur 22 
Aansluitgegevens 
van de PS7141L-2A 
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PS7141-2A 


— Functie: 2 x AAN/UIT-schakelaar 

— Behuizing: 8-pens DIL 

— Aansluitgegevens: figuur 21 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 400 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 150 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 HA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10% 9 min. in sper, 30 Q max. in geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 1,0 ms maximaal 

— Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—lsolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Veftectief typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

— Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 





PS7141L-2A 


— Functie: 2 x aan/uit-schakelaar 

— Behuizing: 8-pens SMD 

— Aansluitgegevens: figuur 22 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 400 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 150 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° Q min. in sper, 30 Q max. in geleiding 

— Ínschakeltijd MOSFET: 1,0 ms maximaal 

— Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

=lsolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Vettectief typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

—Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 
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Figuur 23 
Aansluitgegevens 
van de PS7142-1A 


Technische 
gegevens 


Technische 
gegevens 





Opto-elektronica OCMOS FET’s 


PS7142-1A 


— Functie: 1 x AAN/UIT-schakelaar 

— Behuizing: 6-pens DIL 

— Aansluitgegevens: figuur 23 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 400 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 200 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 5,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10% Q min. in sper, 10 Q max. in geleiding 

—Inschakeltijd MOSFET: 5,0 ms maximaal 

—Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—lsolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Vefrectier typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

—Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 





PS7142L-1A 


— Functie: 1 x AAN/UIT-schakelaar 

— Behuizing: 6-pens SMD 

— Aansluitgegevens: figuur 24 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 400 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 200 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 5,0 QA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° @ min. in sper, 10 Q max. in geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 5,0 ms maximaal 

— Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—Isolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Veftectief typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

— Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


PS7160-1A 


— Functie: 1 x AAN/UIT -schakelaar 
— Behuizing: 6-pens DIL 
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Figuur 24 
Aansluitgegevens 
van de PS7142L-1A 


Figuur 25 
Aansluitgegevens 
van de PS7160-1A 


Technische 
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— Aansluitgegevens: figuur 25 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 600 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 90 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 HA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° Q minimaal in sper, 50 Q maximaal in 
geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 1,5 ms maximaal 

— Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—Ísolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Vegrectier typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

— Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 








PS7160L-1A 


— Functie: 1 x AAN/UIT-schakelaar 

— Behuizing: 6-pens SMD 

— Aansluitgegevens: figuur 26 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 600 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 90 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° Q minimaal in sper, 50 Q. maximaal in 
geleiding 

—Inschakeltijd MOSFET: 1,5 ms maximaal 

—Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—lsolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Veftectief typisch 
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Figuur 26 
Aansluitgegevens 
van de PS7160L-1A 


Technische 
gegevens 


Figuur 27 
Aansluitgegevens 
van de PS7160-2A 


Technische 
gegevens 
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— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 
— Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 





PS7160-2A 


— Functie: 2 x AAN/UIT-schakelaar 

— Behuizing: 8-pens DIL 

— Aansluitgegevens: figuur 27 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 600 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 90 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° Q minimaal in sper, 50 Q maximaal in 
geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 1,5 ms maximaal 

—Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—Ísolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Vegrectief typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

—Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 





PS7160L-2A 


— Functie: 2 x AAN/UIT -schakelaar 

— Behuizing: 8-pens SMD 

— Aansluitgegevens: figuur 28 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 600 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 90 mA maximaal 
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— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 109 Q minimaal in sper, 50 Q maximaal in 
geleiding 

—Inschakeltijd MOSFET: 1,5 ms maximaal 

— Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—lsolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Veftectief typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

— Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


Figuur 28 
Aansluitgegevens 
van de PS7160L-2A 





PS7211-2A 


Technische — Functie: 2 x AAN/UIT-schakelaar 
gegevens — Behuizing: 8-pens DIL 

— Aansluitgegevens: figuur 29 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 100 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 100 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° Q minimaal in sper, 6,0 Q maximaal in 
geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 2,0 ms maximaal 

—Uitschakeltijd MOSFET: 1,5 ms maximaal 

—lsolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Vefrectief typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

—Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


Figuur 29 
Aansluitgegevens 
van de PS7211-2A 








PS7241-AT1 


Technische —Functie: 1 x AAN/UIT-schakelaar 1 x opto-coupler voor DC 
gegevens — Behuizing: 8-pens SMD 
— Aansluitgegevens: figuur 30 
— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 
— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 
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— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 400 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 120 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 HA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10% Q minimaal in sper, 30 Q maximaal in 
geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 1,0 ms maximaal 

—Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—Ísolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Veftectief typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

— Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


Figuur 30 
Aansluitgegevens 
van de PS7241-AT1 





PS7241-AT5 


Technische — Functie: 1 x AAN/UIT-schakelaar plus 1 x opto-coupler voor AC 
gegevens — Behuizing: 8-pens SMD 

— Aansluitgegevens: figuur 31 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 400 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 120 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° 9 minimaal in sper, 30 Q maximaal in 
geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 1,0 ms maximaal 

— Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—Ísolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Veftectief typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

—Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


Figuur 31 
Aansluitgegevens 
van de PS7241-AT5 








PS7341-1A 


Technische — Functie: 1 x AAN/UIT-schakelaar 
gegevens — Behuizing: 6-pens DIL 
— Aansluitgegevens: figuur 32 
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Figuur 32 


Aansluitgegevens 
van de PS7341-1A 


Technische 


gegevens 


Figuur 33 


Aansluitgegevens 
van de PS7341L-1A 


Vane. 


Opto-elektronica OCMOS FET's 
— Str 
— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 


— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 400 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 150 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° Q minimaal in sper, 30 Q maximaal in 
geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 2,0 ms maximaal 

— Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—lsolatiespanning LED en MOSFET: 3.750 Vefsectier typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

— Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 





PS7341L-1A 


— Functie: 1 x AAN/UIT-schakelaar 

— Behuizing: 6-pens SMD 

— Aansluitgegevens: figuur 33 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 400 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 150 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° Q minimaal in sper, 30 Q maximaal in 
geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 1,0 ms maximaal 

— Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—lsolatiespanning LED en MOSFET: 3.750 Vettectief typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

— Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 
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PS7342-1A 


Technische — Functie: 1 x AAN/UIT-schakelaar 
gegevens — Behuizing: 6-pens DIL 

— Aansluitgegevens: figuur 34 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 400 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 200 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10% Q minimaal in sper, 10 Q maximaal in 
geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 5,0 ms maximaal 

—Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—Ísolatiespanning LED en MOSFET: 5.000 Vetectier typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

— Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


Figuur 34 
Aansluitgegevens 
van de PS7342-1A 


Figuur 35 
Aansluitgegevens 
van de PS7342L-1A 





PS7342L-1A 


Technische — Functie: 1 x AAN/UIT-schakelaar 
gegevens — Behuizing: 6-pens SMD 
— Aansluitgegevens: figuur 35 
— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 
— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 
— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 
— Gelijkspanning over MOSFET: 400 V maximaal 
— Gelijkstroom door MOSFET: 200 mA maximaal 
— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 
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Figuur 36 
Aansluitgegevens 
van de PS7360-1A 


Technische 
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— Weerstand MOSFET: 10° Q minimaal in sper, 10 Q maximaal in 
geleiding 

—Inschakeltijd MOSFET: 5,0 ms maximaal 

—Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—lsolatiespanning LED en MOSFET: 5.000 Vertectier typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

—Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


PS7360-1A 


— Functie: 1 x AAN/UIT-schakelaar 

— Behuizing: 6-pens DIL 

— Aansluitgegevens: figuur 36 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal : 

— Gelijkspanning over MOSFET: 600 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 90 mA maximaal 

—Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° Q minimaal in sper, 50 Q maximaal in 
geleiding 

—Inschakeltijd MOSFET: 2,0 ms maximaal 

—Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 

—lsolatiespanning LED en MOSFET: 3.750 Vettectief typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

—Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 





PS7360L-1A 


— Functie: 1 x AAN/UIT-schakelaar 

— Behuizing: 6-pens SMD 

— Aansluitgegevens: figuur 37 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 600 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 90 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° Q minimaal in sper, 50 Q maximaal in 
geleiding 
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— Inschakeltijd MOSFET: 2,0 ms maximaal 

— Uitschakeltijd MOSFET: 0,2 ms maximaal 
—lsolatiespanning LED en MOSFET: 3.750 Veftectief typisch 
— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 
—Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


Figuur 37 
Aansluitgegevens 
van de PS7360L-1A 





PS7522-1A 


Technische — Functie: 1 x AAN/UIT-schakelaar 
gegevens — Behuizing: 6-pens DIL 
— Aansluitgegevens: figuur 38 
— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 
— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 
— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 
— Gelijkspanning over MOSFET: 200 V maximaal 
— Gelijkstroom door MOSFET: 200 mA maximaal 
— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 
— Weerstand MOSFET: 10% Q min. in sper, 5,0 Q max. in geleiding 
— Inschakeltijd MOSFET: 12 ms maximaal 
— Uitschakeltijd MOSFET: 6,5 ms maximaal 
—Ísolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Vegtectief typisch 
— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 
—Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


Figuur 38 
Aansluitgegevens 
van de PS7522-1A 





PS7522L-1A 


Technische — Functie: 1 x AAN/UIT-schakelaar 
gegevens — Behuizing: 6-pens SMD 
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Figuur 39 


Aansluitgegevens 
van de PS7522L-1A 


Figuur 40 
Aansluitgegevens 
van de PS7522-2A 


Technische 
gegevens 
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—Aansluitgegevens: figuur 39 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 200 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 200 mA maximaal 

—Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° Q minimaal in sper, 5,0 Q maximaal in 
geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 12 ms maximaal 

—Uitschakeltijd MOSFET: 6,5 ms maximaal 

—lsolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Verrectier typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

—Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


PS7522-2A 


— Functie: 2 x AAN/UIT-schakelaar 

— Behuizing: 8-pens DIL 

— Aansluitgegevens: figuur 40 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 200 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 200 mA maximaal 

— Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 uA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10° Q minimaal in sper, 5,0 Q maximaal in 
geleidin 

— Inschakeltijd MOSFET: 12 ms maximaal 

— Uitschakeltijd MOSFET: 6,5 ms maximaal 

—|solatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Vegectier typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 
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— Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


PS7522L-2A 


Technische — Functie: 2 x AAN/UIT-schakelaar 
gegevens — Behuizing: 8-pens SMD 

— Aansluitgegevens: figuur 41 

— Stroom door LED: 50 mA maximaal continu, 1 A maximaal piek 

— Spanning over LED: 5,0 V maximaal invers, 1,5 V maximaal in 
geleiding 

— Vermogen in LED: 50 mW maximaal 

— Gelijkspanning over MOSFET: 200 V maximaal 

— Gelijkstroom door MOSFET: 200 mA maximaal 

—Lekstroom MOSFET bij 100 V: 1,0 HA maximaal 

— Weerstand MOSFET: 10% Q minimaal in sper, 5,0 Q maximaal in 
geleiding 

— Inschakeltijd MOSFET: 12 ms maximaal 

— Uitschakeltijd MOSFET: 6,5 ms maximaal 

—lsolatiespanning LED en MOSFET: 1.500 Verectief typisch 

— Capaciteit LED en MOSFET: 1,1 pF typisch 

— Bedrijfstemperatuur: -40 °C minimaal, +80 °C maximaal 


Figuur 41 
Aansluitgegevens 
van de PS7522L-2A 
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